
4. Thyristor GTO :
4.1  Présentation :

être bloqué à l'aide de la gâchette

4.2  Principe de fonctionnement :

L’état passant (ON) :

L’état bloqué (OFF) :

une tension négative sur la gâchette
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6. Le diac :
6.1  Présentation :

bidirectionnel

6.2  Principe de fonctionnement :



7. Transistor bipolaire de puissance :
7.1  Présentation :

totalement commandé

7.2  Principe de fonctionnement :

Transistor bloqué (B) ou OFF : iB

VCE

Transistor saturé (S) ou ON :



7.3 Critères de choix d’un transistor :

7.4 Protection du transistor :



8. Transistor MOS de puissance :
8.1  Présentation :

totalement commandé

VGS positive

(interrupteur fermée). bloque

8.2  Principe de fonctionnement :

Transistor bloqué ou OFF :

Transistor saturé ou ON :

9. Transistor IGBT :
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